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' Nagyfesziiltség szilicium NPN planar tranzisztor 2N 3439 2N 3440

Ajan/ott alka/mazas

A 2N 3439, 2N 3440 nagyfesziltségi szilicium epitaxialis
planar NPN tranzisztor kozszukségleti és ipari fel-

ﬁL hasznélasra szolgdl. Elsésorban meghaijtoként alkalmaz-

hat nagyfesziltségu kis arami inverterekben, kapcsol6 és
soros lzemu stabilizatorokban.
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Tomeg: kb 159 A kollektor a femhaz

0ssze van kétve.

Barmely alkalmazéastechnikai kérdésben a MEV Félvezetd
Agazat Fejlesztése készséggel all felhasznaléink rendel-
kezésére (Telefon 692-800/2337).

Schronk Laszld

I MAXIMALIS HATARADATOK JELOLES | 2N 3439 | 2N 3440 |EGYSEG
Kollektor-bazis fesziltseg VeBo 450 300 - v
Kollektor-emitter fesziiltseg Veeo 350 250 v
Emitter-bazis fesziltseg V EBO 7 7 v
Kollektor 'égyem':rcm Ic 1 1 A
Bazis egyenaram g 05 05 A
TELJES TELJESITMENYDISSZIPACIO
Tamp 50°C Ptot 1 ' 1 W

I Tease 25°C Piot 10 10 W
Atmeneti homerseklet Tj 150 150 o
Tarolasi homerseklet Ts - 565...4150 °C
HOELLENALLAS
tmenet és tok kdzott Rthjc | 175 175 K/W
atmenet es kdrnyezet kozott Rthjg 150 150 K/W .
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STATIKUS JELLEMZOK . .
Tease = 25°C ha méskent nincs JELOLES 2N 3439 2N 3440 JEGYSEG
\ meahatarozva
Kollektor-bazis visszaram (lg=0)
VCB:360V Icgo <20 MA
Kollektor-emitter visszaram (Ig=0) |
VCE: 300v ICEO <20 MA
VCE=200V lceo <20 A
Kollektor visszaram (vgg=-15V)
Vg = 300V \CEX < 500 uA
Emitter-bazis visszaram (ic=0)
Veg=6Vv lEBO <20 <20 JA
Tartos koliektor-emitter feszﬁltséér(l3=0)
lc=50mA
¢ VCEO (sus) 2350 =250 v
Kollektor-emitter maradek fesziltseg®
|C: 50mA , IB:l’mA VCESOt <05 <Qs v
Bazis-emitter maradek feszi.'sltség
'c=%0mA + g7 éma VBE sat <13 <13 v
lEgyendaramu aramerdsitesi tenyezd #
lc= 2mA , Vcg=10V h 21 230
* impulzus Uzem: impulzus hossza =300 us, Kitoitesi tenyezd <2°%
" . 1 []
DINAMIKUS JELLEMZOK Tcqse=25°C JELOLES 2N 3439 2N 3440 |[EGYSEG
Kisjell aramerdsitesi tenyezo '
lC: smA ) VCE=10V ) f=1kHz h21e >25
Kimend kapacitas
VCB=‘|0Vl f=1MHz Cob <10 pF
Tranzitfrekvencia
lc=10mA, Vcg=10V , f=5MHz fy =15 MHz
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